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EDITAL n° 014, de 22 de janeiro de 2020

Processo Seletivo — Vestibular Agendado
2020/1

A FAMP - Faculdade Morgana Potrich, mantida pelo Centro de Ensino Superior Morgana
Potrich EIRELI, recredenciada pela Portaria Ministerial n°. 0704, de 20 de julho de 2016,
publicada no DOU de 21/07/2016, no uso de suas atribuigdes, pelas disposicoes
regimentais e legislagao pertinente, torna publico que estardo abertas, no periodo indicado
no item 2, as inscricbes para o Processo Seletivo Vestibular Agendado 2020/1, para o
preenchimento das vagas remanescentes dos cursos de Direito, Enfermagem, Farmacia,
Fisioterapia, Nutricdo, Odontologia e Psicologia por esta Faculdade, conforme item 3,
referente ao primeiro semestre letivo de 2020/1. A execugdo técnico-administrativa do
processo seletivo sera de responsabilidade da Comissdo Permanente de Vestibular da
FAMP.

1.DO PROCESSO SELETIVO

1.1.0 Processo Seletivo eliminatério e classificatorio tem como objetivo a selegcédo e
classificagado de candidatos ao preenchimento das vagas remanescentes oferecidas pela
Faculdade Morgana Potrich - FAMP para os cursos de graduac¢ao bacharelado em Direito,
Enfermagem, Farmacia, Fisioterapia, Nutricdo, Psicologia e Odontologia sendo valido
apenas para ingresso de alunos no semestre, turno e limite de vagas especificados no item
3, abaixo.

2. DAS INSCRIGOES

2.1.As inscri¢des via internet sao realizadas pelo endereco www.fampfaculdade.com.br, no
periodo de 23/01/2020 e 24/01/2020 para a prova do dia 27/01/2020, sendo que a
homologacéao da inscricdo dependera da quitagao da taxa de inscrigao junto as instituicbes
bancarias.

2.2.Aimportancia paga pelo candidato a titulo de taxa de inscri¢do, ndo sera devolvida em
hipétese alguma.

2.3.0 candidato, no ato de inscricao, devera inscrever-se na primeira op¢cao e na segunda
opgao de curso.

2.4.A comissdo permanente do vestibular ndo se responsabilizara por solicitacdo de
inscricao nao efetivada por motivos de ordem técnica como falhas de comunicagéo ou
congestionamento de linhas de comunicagao.
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2.5.Ap06s as 23h59min do dia 24 de janeiro de 2020, ndo sera possivel acessar o Formulario
de Inscrigao on line para o Processo Seletivo Vestibular Agendado.

2.6.0 valor da taxa de inscricdo é de R$ 50,00 (cinquenta reais) a ser paga na rede
bancaria, até 3 dias uteis apos inscrigéo.

2.7.0 comprovante de pagamento da taxa de inscricdo € o unico documento que podera
comprovar a efetiva inscricdo para o Processo Seletivo.

2.8.Das disposicoes gerais de Inscricdo

a) Ao finalizar o preenchimento da inscrigdo, pessoalmente ou via Internet, um boleto
sera gerado para o pagamento da taxa.

b) Caso ndo efetue o pagamento da taxa no prazo previsto no boleto, o candidato
devera gerar a segunda via do boleto, desde que o prazo de inscrigdo ndo esteja
encerrado.

c) Para identificacdo dos candidatos em qualquer fase do vestibular, s&do considerados
documentos de identidade: carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelos
Comandos Militares, pelas Secretarias de Seguranca Publica, pelos Institutos de
Identificagdo e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos érgaos
fiscalizadores de exercicio profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro;
certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por érgédo publico que, por lei
federal, valem como identidade, carteira nacional de habilitacdo (somente o0 modelo com
foto).

d) N&o serdo aceitos como documento de identidade: certiddo de nascimento, titulo
eleitoral, carteira nacional de habilitacédo (sem foto), carteira de estudante bem como
documentos ilegiveis ndo identificaveis ou danificados, cépias autenticadas ou protocolo
de expedi¢ao de documento.

e) O candidato que n&o apresentar documento de identidade original, na forma definida
na alinea “c” deste item, ndo podera fazer as provas e sera automaticamente eliminado
do Processo Seletivo.

f) As informagdes prestadas no ato da inscricdo sdo de inteira responsabilidade do
candidato.

g) Ao se inscrever, o candidato declara estar ciente e de acordo com as normas do presente
Edital.

3. DO CURSO, VAGAS, INGRESSO E TURNO

Direito 24 Noturno 20201 Bacharelado
Enfermagem 30 Noturno 20201 Bacharelado
Farmacia 36 Noturno 20201 Bacharelado
Fisioterapia 37 Noturno 2020/ Bacharelado
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Nutrigdo 46 Noturno 2020/1 Bacharelado
Psicologia 41 Noturno 2020/1 Bacharelado
Odontologia 9 Integral 2020/1 Bacharelado

3.1. As turmas para ingresso no primeiro semestre de 2020/1 iniciardo o periodo letivo
na data de 03/02/2020.

3.2. A FAMP Faculdade se reserva ao direito de observancia do quantitativo minimo de
60% (sessenta por cento) de matriculas efetivadas para abertura de novas turmas.

4. DAS PROVAS

4.1. O Processo Seletivo constara de um caderno de provas sobre os conteudos dos
programas do Ensino Médio, sendo 1 (uma) prova de Redag¢ao e 1 (uma) Prova Objetiva,
comum a todos os candidatos.

4.2. As provas ocorrerao no dia 27 de janeiro de 2020, local: campus Il da FAMP,
tendo inicio as 19h00 (horario de Brasilia).

4.3.0 enderego do campus IV é Avenida Antdnio Carlos Paniago, n°65, Mundinho, em
Mineiros, Estado de Goias.

4.4.NO DIA DA PROVA O PORTAO DO CAMPUS IV SERA FECHADO AS 18H45MIN

4 5. Provas Objetivas

45.1. As provas objetivas constardao de questdes de Lingua Portuguesa,
Conhecimentos Gerais (Geografia, Histéria e Atualidades), Matematica e Ciéncias
(Biologia, Fisica e Quimica).

45.2. Aprova objetiva sera composta de 40 (quarenta) questdes, de multipla escolha,
com 5 (cinco) alternativas em cada questado, para escolha de 1 (uma) Unica resposta
correta, e pontuacao total variando entre o minimo de 0,00 (zero) ponto e 0 maximo de
60,00 (sessenta) pontos, de acordo com o numero de questdes e os pesos definidos no
Item 6 e conteudo programatico definido no Anexo I.

4.6.Prova de Redacao

4.6.1. A redacado constara de um texto dissertativo-argumentativo referente a um
tema proposto da atualidade, com pontuacao variando entre 0 (zero) e 40 (quarenta)
pontos.

5. DAS INSTRUGCOES PARA APLICAGAO DA PROVA OBJETIVA E REDAGAO

5.1.0 tempo estipulado para a realizagdo da prova objetiva e de redagao, é de 4 (quatro)
horas, e elas serao aplicadas, conforme o Iltem 4.

5.2.A redacao sera realizada no mesmo dia, turno e dentro dos prazos de duragao
previstos no item 5.1.
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5.3.N&o sera admitido o ingresso de candidato no local de realizagdo das provas apds o
fechamento do portéo.

5.4.No ato da inscricdo sera informado o local das provas no cartdo de confirmacao de
inscrigao.

5.5.0 ndo comparecimento as provas, por qualquer motivo, caracterizara a desisténcia do
candidato e resultara em sua eliminagao do processo seletivo.

5.6.0 candidato devera transcrever, com caneta esferografica de tinta preta ou azul,
fabricada de material transparente, as respostas da prova objetiva para a folha de
respostas (gabarito), unico documento valido para a corregao da prova.

5.7.0 preenchimento da folha de respostas sera de inteira responsabilidade do candidato,
que devera proceder em conformidade com as instrucdes especificas contidas neste
edital, no caderno de provas e na folha de respostas.

5.8.Em hipétese alguma, havera substituicdo da folha de respostas (gabarito) por erro do
candidato.

5.9.0 candidato é responsavel pela devolugdao da sua folha de respostas devidamente
preenchida ao final da prova.

5.10. Em hipétese alguma, o candidato podera sair da sala de aplicagao de prova
com a folha de respostas da prova objetiva e da redagao, que constitui o unico
documento valido para corregao das provas e processamento do resultado do processo
seletivo.

5.11. Também nao podera sair da sala de aplicagcao de provas com o caderno de
questdoes em maos, este devera ser entregue ao fiscal juntamente com a folha de
resposta da prova objetiva e da folha de redacgao.

5.12. Serdo de inteira responsabilidade do candidato os prejuizos advindos do
preenchimento indevido das folhas de respostas.

5.13. Serédo consideradas marcagdes indevidas as que estiverem em desacordo com
este edital e/ou com a folha de respostas, tais como: marcacéo rasurada ou emendada,
campo de marcagdo nado preenchido integralmente e/ou marcagdo de mais de uma
alternativa por questao.

5.14. O candidato ndo devera amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo,
danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuizos advindos da
impossibilidade de realizacao da leitura optica.

5.15. Nao sera permitido que as marcagdes, na folha de respostas, sejam feitas por
outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado atendimento especial,
neste caso, o candidato sera acompanhado por um fiscal da FAMP devidamente treinado.

5.16. O candidato devera comparecer ao local designado para a realizagéo da prova, com
antecedéncia minima de 1 (uma) hora do horario fixado para o seu inicio, munido de
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caneta esferografica de tinta preta ou azul, fabricada de material transparente, do
comprovante de inscrigdo, comprovante de pagamento e de documento de identidade

original com foto de acordo com o ltem 2.7, alinea “c”.

5.17. Nao sera permitido, em hipdtese alguma, o uso de lapis, lapiseira/grafite e/ou
borracha durante a realizag&o das provas.

5.18. O candidato que se retirar da sala de aplicagdo das provas nao podera retornar a
ela, em hipotese alguma, exceto se sua saida for acompanhada, durante todo o tempo de
auséncia, por fiscal ou por membro da Coordenacdo da Comissdo Permanente de
Vestibular da FAMP.

5.19. Nao sera permitida, durante a aplicacdo das provas, a comunicagcdo entre 0s
candidatos.

5.20. Nao sera permitida, no local de aplicacdo das provas, a utilizacdo de maquinas
calculadoras e/ou similares, livros, anotag¢des, réguas de calculo, impressos ou qualquer
outro material de consulta.

5.21. No local de aplicagdo das provas, ndo sera permitido ao candidato manter consigo
aparelhos eletronicos (bip, telefone celular, relégio de qualquer espécie, walkman,
aparelho portatil de armazenamento e de reprodug¢ao de musicas, videos e outros arquivos
digitais, agenda eletrbnica, notebook, tablets eletronicos, palmtop, receptor, gravador,
entre outros).

5.22. O tempo minimo de permanéncia na sala de aplicacao de provas é de 1 hora e o
maximo de 4 horas.

5.23. Sera eliminado do processo seletivo o candidato que, durante a realizacdo das
provas, for surpreendido portando:

a) Aparelhos eletrénicos, tais como: maquinas calculadoras, agendas eletrénicas ou
similares, telefones celulares, smartphones, tablets, iPod, gravadores, pendrives, mp3
player ou similar, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, bipe,
notebook, palmtop, walkman, maquina fotografica, controle de alarme de carro etc.;

b) Reldgio de qualquer espécie, dculos escuros, protetor auricular, lapis, lapiseira/grafite,
marca-texto e/ou borracha;

¢) Quaisquer acessorios de chapelaria, tais como: chapéu, boné, gorro etc

d) Qualquer recipiente ou embalagem, tais como: garrafa de agua, suco, refrigerante e
embalagem de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates, balas etc.), que nao
seja fabricado com material transparente

5.24. No ambiente de provas, ou seja, nas dependéncias fisicas em que serao realizadas
as provas, nao sera permitido o uso pelo candidato de quaisquer dispositivos eletronicos
relacionados no subitem 5.23, deste edital, e seu descumprimento do disposto implicara
a eliminacao do candidato, constituindo tentativa de fraude.
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5.25. Caso o candidato leve algum aparelho eletronico, este devera permanecer
desligado e, se possivel, com a bateria retirada durante todo o periodo de prova, devendo,
ainda, ser acondicionado em embalagem fornecida pela FAMP, que devera permanecer,
durante todo o periodo de prova, embaixo da carteira do candidato.

5.26. Nao sera permitida a entrada de candidato no local de aplicacdo das provas com
arma de qualquer espécie.

5.27. AFAMP recomenda que o candidato nao leve, no dia de realizagao das provas,
objeto algum citado no Item 5.23. O funcionamento, ainda que involuntario, de qualquer
tipo de aparelho eletrénico, durante a realizagdo da prova, implicara a eliminagéo
automatica do candidato.

5.28. Os candidatos que tiverem cabelos que estejam na altura de cobrir as orelhas,
devera prendé-los para que as mesmas figuem expostas.

5.29. A FAMP né&o se responsabilizara por perdas, extravios de objetos ou de
equipamentos eletronicos ocorridos durante a aplicagao das provas, nem por danos a eles
causados.

5.30. O controle de horario sera efetuado conforme critério definido pela FAMP.

5.31. O candidato somente podera se retirar, definitivamente, da sala de aplicacdo das
provas apos 1 (uma) hora de seu inicio.

5.32. Os trés ultimos candidatos que estiverem na sala de aplicacao de provas deverao
permanecer até que todos terminem.

5.33. A inobservancia dos Itens 5.22 e 5.28 acarretara a nao corregcao das provas e,
consequentemente, a eliminagao do candidato do processo seletivo.

5.34. Tera a sua prova anulada e sera automaticamente eliminado o candidato que, em
qualquer etapa do processo seletivo ou durante a aplicacdo das provas:

a) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos e/ou ilegais para obter vantagem para si
e/ou para terceiros;

b) For surpreendido dando e/ou recebendo auxilio para a execugao de qualquer uma das
provas;

c) Utilizar-se de livros, dicionarios, notas e/ou impressos nado autorizados e/ou se
comunicar com outro candidato;

d) For surpreendido portando maquina fotografica, telefone celular, relégio de qualquer
espécie, gravador, bip, receptor, pager, notebook, tablets eletrénicos, walkman, aparelho
portatil de armazenamento e de reprodugado de musicas, videos e outros arquivos digitais,
agenda eletrénica, palmtop, régua de calculo, maquina de calcular e/ou equipamento
similar, e/ou qualquer outro que ameace a seguranga do processo;

e) Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicagéo das
provas, as autoridades presentes e/ou os candidatos;
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f) Fizer anotagcdo de informacbes relativas as suas respostas no comprovante de
inscricado e/ou em qualquer outro meio;

g) Recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado a sua
realizacao;

h) Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem a autorizagdo e/ou acompanhamento de
fiscal ou de membro da coordenacao da Comissao Permanente de Vestibular;

i) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas;
J) Descumprir as instrugdes contidas no caderno de provas e na folha de respostas;

k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento
indevido; ou descumprir regra (s) do presente edital e/ou de outros que vierem a ser
publicados;

[) Recusarem-se a prender os cabelos longos.

5.35. Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletronico, estatistico, visual,
grafolégico e/ou por meio de investigagao policial, ter o candidato utilizado de processo
ilicito, suas provas serdo anuladas e ele sera automaticamente eliminado do processo
seletivo.

5.36. Nao havera, por qualquer motivo, prorrogagédo do tempo previsto para a aplicagéo
das provas em razdo do afastamento de candidato da sala de prova.

5.37. No dia de aplicacdo das provas, nao serdo fornecidas, por nenhum membro da
equipe de aplicacao das provas e/ou pelas autoridades presentes, informagdes referentes
ao conteudo das provas e/ou quanto aos critérios de avaliacdo e de classificacao.

5.38. A redagdo consistira na elaboragdo de texto dissertativo-argumentativo, com
extensdo minima de 20 (vinte) linhas e maxima de 30 (trinta) linhas, com base em tema
formulado pela banca examinadora, primando pela clareza, precisdo, consisténcia e
concisao.

5.39. O candidato recebera nota zero na redagcdo em casos de fuga ao tema, de haver
texto com quantidade inferior a 20 (vinte) linhas, de ndo haver texto ou de identificagdo em
local indevido.

5.40. Sera desconsiderada toda e qualquer fragao que ultrapassar o maximo de 30 (trinta)
linhas.

6. DA AVALIAGAO E CORREGCAO DAS PROVAS

6.1.0 Processo Seletivo constara de um caderno de provas sobre os conteudos
programaticos, sendo 1 (uma) prova de Redagao e 1 (uma) Prova Objetiva, comum
a todos os candidatos.

6.2.Provas Objetivas

6.2.1. As provas objetivas terdo questbes de Lingua Portuguesa, Conhecimentos
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Gerais (Geografia, Historia e Atualidades), Matematica e Ciéncias (Biologia, Fisica e
Quimica), distribuidas conforme quadro abaixo:

Lingua Portuguesa 10 2 20
Conhecimentos Gerais 6 1 6
Matematica 10 2 20
Biologia 8 1 8
Fisica 3 1 3
Quimica 3 1 3
Total 40 - 60

6.2.2. Aprova objetiva tera carater eliminatério e classificatério com o total de 60 pontos.

6.2.3. Sera reprovado na prova objetiva, e eliminado do processo de selegédo, nao
figurando com nenhuma classificacdo, o candidato que obtiver pontuacgéao igual a O (zero)
ponto.

6.3. Provas de Redagao
6.3.1. Seréo corrigidas as provas de redacgao de todos os candidatos.
6.3.2. A prova de redacao tera carater eliminatério e valera 40 (quarenta) pontos.

6.3.3. A prova de redacao sera manuscrita em letra legivel, com caneta esferografica
preta ou azul, fabricada com material transparente, de forma indelével, ndo sendo
permitida a participagdo de outras pessoas, salvo na hipdtese daqueles que necessitem
de atendimento especial previamente requerido e deferido pela Comissao Permanente de
Vestibular.

6.3.4. A prova de redagao sera avaliada e pontuada de modo a aferir a clareza de
linguagem, dominio da expressao escrita e capacidade de desenvolvimento do tema, de

acordo com os critérios de correcado descritos no quadro do ltem 6.3.7.
6.3.5. Em nenhuma hipdtese, a folha da redacéo sera substituida.

6.3.6. Sera reprovado, na prova de redacao, e eliminado do processo de selecdo, com
nenhuma classificagcdo, o candidato que obtiver pontuagcdo abaixo de 20% de

aproveitamento na redacgao.

6.3.7. A prova de redacio sera avaliada conforme os critérios definidos no quadro abaixo:

Critérios Pontuacao

Norma Culta
Organizagdo sintatica (mecanismos de articulagdo frasal: subordinagdo, coordenagao;

5
paralelismos sintatico e seméantico; concordancia nominal e verbal; regéncia nominal e verbal)
Aspectos graficos (pontuagéo; ortografia; emprego de maiusculas; acentuacgao grafica).

Temal/Texto
Adequacédo ao tema (pertinéncia quanto ao tema proposto). Adequacéo a proposta (pertinéncia 5

quanto ao género proposto). Organizagéo textual (paragrafacao; periodizagao).
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Argumentacgao
Especificagdo do tema, conhecimento do assunto, selegéo de ideias distribuidas de forma logica,
concatenadas e sem fragmentagéo. Apresentagéo de informacdes, fatos e opinides pertinentes 10
ao tema, com articulagcdo e consisténcia de raciocinio, sem contradicdo, estabelecendo um
dialogo contemporaneo.

Coesao/Coeréncia
Coeséao textual (retomada pronominal; substituicdo lexical; elipses; emprego de anaféricos;
mprego de articuladores/conjung¢des; emprego de tempos e modos verbais; emprego de
processos lexicais: sinonimia, antonimia, hiperonimia, hiponimia). Coeréncia argumentativa 10
(selecdo e ordenacgéo de argumentos; relagdes de implicagdo ou de adequagéo entre premissas
e as conclusdes que delas se tiram ou entre afirmagdes e as consequéncias que delas
decorrem).

Elaboragéao Critica
Elaboragdo de proposta de intervengéo relacionada ao tema abordado. Pertinéncia dos
argumentos selecionados fundamentados em informacgdes de apoio, estabelecendo relagdes
l6gicas, que visem a propor valores e conceitos.

10

OBS: Sera atribuido, a cada candidato, um valor do Resultado da Reda¢ao - (RR), em pontos,
variando de 0 (zero) a 40 (quarenta).

7. DA CLASSIFICAGAO E APROVAGAO DO CANDIDATO

7.1.Sera eliminado do Processo Seletivo Vestibular, sem direito a classificagao, o candidato
enquadrado em qualquer das seguintes situagdes:

a) N&o comparecer as provas por qualquer motivo;
b) Obtiver abaixo de 20% de aproveitamento na redagéo.

c) Obtiver pontuagéo abaixo de 12 na prova escrita.

8. ATENDIMENTO ESPECIAL NO DIA DA PROVA

8.1.0 candidato que necessitar de atendimento especial, para a realizacido da prova,
devera indicar a sua opg¢ao no formulario de inscrigdo e encaminhar, uma cépia autenticada
do atestado médico, via correio no seguinte enderego: Unidade Administrativa FAMP -
Campus Il - Rua 02, Quadra 07, Lote 23, Bairro Mundinho, Mineiros/GO, até 01 dia antes
da Prova, requerimento indicando os recursos especiais necessarios e laudo médico que
justifique o atendimento especial solicitado, se for o caso. Apds esse periodo, a solicitagao
sera indeferida, salvo nos casos de for¢ga maior.

8.1.1. O laudo médico referido no subitem 8.1 deste edital valera somente para este
processo seletivo e ndo sera devolvido. Além disso, ndo sera fornecida cépia do laudo.

8.2. A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realizagcdo da prova,
devera, levar um acompanhante, que ficara em sala reservada para essa finalidade e que
sera responsavel pela guarda da crianga.
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8.2.1. A candidata que n&o levar acompanhante nao fara a prova.

8.3.0 candidato que fizer uso de aparelho auditivo, por orientacdo médica, devera solicitar
permissao para uso do referido aparelho.

8.4.Todas as solicitagdes de atendimento especial serdo atendidas segundo os critérios de
viabilidade e de razoabilidade.

8.5. Ao término da apreciagao dos requerimentos de atendimento especial e dos respectivos
documentos, a FAMP divulgara, no endereco eletrénico http://www.fampfaculdade.com.br,
na data provavel de 27 de Janeiro de 2020 a listagem contendo o resultado da apreciacao
dos pedidos de atendimento especial.

9. DAS INFORMAGOES E DOS ESCLARECIMENTOS

9.1.No dia de realizacao das provas, nao serao fornecidos, por qualquer membro da equipe
de aplicagdo dessas e(ou) pelas autoridades presentes, informagdes referentes ao seu
conteudo e(ou) aos critérios de avaliagéo e de classificagéo.

10. DO RESULTADO

10.1. Apo6s as 18h do dia 28 de janeiro de 2020, serdo divulgadas as relagdes dos
candidatos classificados dentro do limite de vagas, pela internet, através do site:
www.fampfaculdade.com.br.

10.2. Em nenhuma hipotese havera pedido de vista, nem revisao de prova.

10.3. O gabarito oficial sera divulgado no site www.fampfaculdade.com.br, dia 28 de
janeiro de 2020.

27/01/2020 28/01/2020 28/01/2020

11.DA MATRICULA

11.1. Todos candidatos classificados no Processo Seletivo Vestibular da Prova Tradicional
estdo automaticamente convocados para realizar matricula entre os dias 29 a 31 de
Janeiro de 2020 das 08h00 as 11h30; das 14h00 as 17h30 e das 19:00 as 21 horas, no
Campus IV da Faculdade Morgana Potrich — FAMP, sito a avenida 03, qd 07, Lt. 15a 19 —
Bairro Mundinho, fone (0xx64) 3661- 8863 / 3661-2655 / 9 9922-6176 / 9 9241-1282.

11.2. O vestibular regulado neste Edital esta vinculado a “CAMPANHA SUA
MATRICULA” nos seguintes moldes:

11.2.1. A “Campanha Sua Matricula” beneficia novo aluno que efetivar a matricula
nas datas referidas no item 11.1.
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11.2.2. O beneficio ao novo aluno consiste na bonificagcdo da matricula do primeiro
semestre, o valor da sua matricula a cursar de 2020/1.

11.3. Acampanha sé tera validade para matriculas efetivadas nas datas referidas no item
11.1.

08h00 as 11h30

27/01/2020 19h/Campus I 28/01/2020 29 a 31/01/2020 14h00 as 17h30
19:00 as 21:00
Campus IV

11.3. Dos Documentos

11.3.1No ato da matricula, o candidato devera apresentar 01 _ cépia, legivel,
autenticada em cartério dos documentos abaixo relacionados:

a) 2 fotos 3x4 atuais e iguais;

b) Certiddo de Nascimento ou Casamento

c) Carteira de Identidade Civil, Militar (ativo ou dependente) ou dos Conselhos de Classe,
desde que tenha a impresséao digital (CREA, COREN e outros Conselhos);

d) Cadastro de Pessoa Fisica (CPF);

e) Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), se for o caso;

f) Documento Militar (Certificado de Dispensa de Incorporacdo ou Reservista ou
Certificado de Isencéo);

g) Titulo de Eleitor com comprovante de votacao na ultima elei¢ao ou certiddo de quitagao
eleitoral;

h) Historico Escolar e Certificado de Conclusdo do Ensino Médio:

i) Para Ensino médio realizado no Brasil: documentos assinados e registrados pelo
orgao competente, de acordo com a legislagao pertinente de cada Estado.

J) Para ensino médio realizado nos paises do Mercosul: documentos com visto da
autoridade consular brasileira no pais onde foi expedido ou da autoridade consular
competente no Brasil.

k) Para ensino médio realizado nos demais paises: documentos com visto da
autoridade consular brasileira no pais onde foi expedido ou da autoridade consular
competente no Brasil, validado pelo 6rgao competente.

[) Carteira de Vacinacgdo (Para cursos da area de saude);

m) Comprovante de enderecgo;

n) Utilizacdo de papel Tamanho A4 (210 x 297 mm);

0) Documentos pessoais (Certiddo de Nascimento/Casamento, RG, CPF, Titulo de Eleitor,
Documento Militar) poderéo ser fotocopiados na mesma folha, ndo utilizando o verso do
papel;

p) Fotocdpias dos documentos pessoais ndo deverao ser recortadas;

g) Documentagao pessoal ndo poderao ser intercaladas com as demais documentacgao.
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r) Nao serdo aceitos como documentos de identificagdo: Carteiras de Conselhos de
classes de Curso Técnico e Carteira Nacional de Habilitacao;

11.3.2 Todas as fotocopias dos documentos devem ser legiveis e em folha de papel
tamanho a4 (proibido recortar).

11.3.3 O requerimento de matricula e o Contrato de Prestagcado de Servicos Educacionais
serao preenchidos e impressos no local da matricula.

11.3.4 A matricula do candidato menor de 18 (dezoito) anos devera ser feita pelos pais, e
na auséncia destes, por pessoa nomeada por meio de procuracao publica.

11.3.5 A matricula do candidato maior de 18 (dezoito) anos podera ser feita pelos pais, e
na auséncia destes, por pessoa nomeada, na qualidade de responsavel financeiro,
respondendo, estes, como fiadores nos termos dos artigos 818 e seguintes do Codigo
Civil.

12 DA EQUIVALENCIA DE CURSO

12.3 O candidato que houver realizado curso equivalente ao ensino médio, no Brasil ou
no exterior, devera apresentar, no ato da matricula, o documento comprobatério da
equivaléncia, expedido pelo Conselho de Educacdo competente, historico escolar e
certificado expedido pelo estabelecimento de ensino no exterior.

13 DA EXCEPCIONALIDADE POSITIVA

13.3 Podera ser admitida a matricula com dispensa da prova de conclusao do ensino
médio ou equivalente, quando se tratar de aluno superdotado que, em data anterior a
inscricdo no Processo Seletivo, tenha obtido declaracdo de excepcionalidade positiva,
mediante decisdo do Conselho de Educacao competente.

14 DA PERDA DA VAGA

14.3 Perdera o direito a classificacdo obtida no Processo Seletivo, o candidato que nao
apresentar, na data prevista no Item 11, a comprovacao de escolaridade de ensino médio
e demais documentos exigidos.

15 DA SEGUNDA E DAS DEMAIS CONVOCAGOES

15.1 O candidato ndo classificado até o limite das vagas devera ocupar eventual vaga de
candidato aprovado desistente ou que nao tiver comparecido no prazo da matricula, ou
que nao tenha apresentado toda a documentacdo exigida no_item 11 deste edital,
obedecida rigorosamente a ordem decrescente de classificagao.
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15.2 A convocacgéo do (s) candidato (s), em segunda e demais chamadas, sera feita por
meio de edital, somente pela internet no site www.fampfaculdade.com.br.

15.3 Havera tantas chamadas quantas necessarias para completar o numero de vagas
oferecidas no quadro do Item 3 deste edital, dentro do prazo maximo, correspondente a
vinte e cinco por cento (25%) da duragcdo do semestre letivo.

15.4 Independente do prazo para convocag¢ao das chamadas posteriores, a contratacao
dos servigos educacionais se dara para o semestre em curso, sendo devidas a matricula
e as cinco mensalidades posteriores

16 DA VALIDADE

16.1 O presente Processo Seletivo tem validade somente para o primeiro semestre letivo
de 2020/1

17 DO INICIO DAS AULAS

17.1 O inicio das aulas para as turmas com ingresso no primeiro semestre de 2020 sera
no dia 03 de fevereiro de 2020.

18 DISPOSIGOES GERAIS

18.1 FAMP divulgara, se necessario, normas complementares as estabelecidas no
presente edital, sempre no endereco eletrénico http://www.fampfaculdade.com.br.

18.2 As instrucdes contidas na capa do Caderno de Provas e no Cartdo de Resposta
complementaréo o presente edital.

18.3 A efetivacdo da inscricdo no Processo Seletivo implica o conhecimento disposicdes
deste edital.

18.4 A FAMP se reserva ao direito de abertura de turma apenas para 0s cursos que
preencherem 60% do total de vagas disponiveis.

18.5 Nos termos do Decreto Federal n°. 8.727/16, o(a) candidato(a) travesti e/ou
transexual (pessoa que se identifica e deseja ser reconhecida socialmente, em
conformidade com sua identidade de género) que apds realizar sua inscricdo desejar
atendimento pelo NOME SOCIAL podera solicita-lo.

18.5.1 Para tanto, o (a) candidato(a) no periodo de 23 e 24 de janeiro de 2020 devera
comparecer portando o documento de identidade (RG) (original e copia), para assinar a
Declaragao de Identidade Social, na Secretaria Geral das 08h00 as 11h30 e das 14h00 as
17h30 no Campus IV da Faculdade Morgana Potrich — FAMP, sito na Avenida 03, Qd. 07,
Lt. 15 a 19 — Bairro Mundinho.

18.5.2 Nos casos de menores de 18 anos, a inclusdo do nome social devera ser requerida
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mediante a apresentagao de autorizagdo, por escrito, dos pais ou responsaveis legais.

18.6 Este edital entra em vigor na data de sua publicagdo, revogadas as disposi¢cdes em
contrario.

Mineiros, 22 de janeiro de 2020.

Morgana Potrich

Diretora Geral — FAMP - Faculdade Morgana Potrich
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ANEXO |

CONTEUDO PROGRAMATICO

REDAGAO

Sera oferecido ao candidato uma proposta de redacédo. Ele devera desenvolver um texto
do tipo dissertativo-argumentativo, conforme as instru¢bées que se encontram na
orientacdo dada a cada tema. Os temas serdo definidos por um enunciado e uma
coleténea de textos.

Sera avaliada a capacidade do candidato de selecionar os melhores elementos e (ou)
argumentos, no sentido de defender um ponto de vista a partir da situagéo-problema
proposta. Aspectos da lingua escrita, da norma culta e da coeséo e coeréncia textuais
também serdo objetos de avaliagao.

A prova de redacdo do candidato sera anulada se 0 mesmo nao obedecer as instrucoes
dadas para cada tema e (ou) as orientagdes constantes da capa desta prova. O candidato,
em hipotese alguma, podera se identificar.

LINGUA PORTUGUESA

A prova de Lingua Portuguesa organiza-se a partir de textos literarios e nao literarios que
permitam explorar a lingua em diferentes contextos.

Leitura e compreensao de texto: tema; estrutura do texto e dos paragrafos; ideias principais
e secundarias; relacdes entre ideias; ideia central; tipos de textos; intertextualidade.

Pontuagao e ortografia: emprego dos sinais de pontuagéao; valor relativo dos sinais; sistema
ortografico vigente.

Fonética: sons e comunicacéo; letras e fonemas.

Comunicagao e linguagem: lingua oral e lingua escrita; linguagem verbal e ndo verbal;
elementos da comunicacgédo; fungdes da linguagem; niveis de linguagem.

Vocabulario e contexto: denotacdo e conotacio; polissemia e homonimia; sinonimia e
paronimia; campos Iéxicos e semanticos, desvios de linguagem: ambiguidade;
estrangeirismos, clichés, falacias; frase-feita, lugar comum.

Modalidades de discurso: discurso direto e indireto e sua transformacgado; discurso
descritivo, narrativo e dissertativo.
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Recursos estilisticos: géneros literarios; figuras de linguagem; parafrase; parddia; recursos
poéticos; metrificacao, plurissignificacdo da linguagem.

Morfossintaxe: flexdes e emprego das classes gramaticais; vozes verbais e sua conversao;
frase, oracdo, periodo; paralelismo semantico e gramatical, processos sintaticos de
coordenacgao e subordinagdo; emprego de conjungdes e pronomes; colocagao de palavras
e oragdes no periodo; relagbes sintaticas: concordancias, regéncias, colocagao;
transformacao de oragdes desenvolvidas em reduzidas e vice-versa; emprego do acento
indicativo de crase.

Literatura Brasileira: contexto histérico e literario; autores, comentarios critico-literarios,
tragos estilisticos e caracteristicas das obras do Barroco, do Arcadismo, do Romantismo,
do Realismo, do Naturalismo/Parnasianismo, do Simbolismo, do Pré-Modernismo, do
Modernismo e da Literatura Contemporanea.

MATEMATICA

Conhecimentos numéricos: operagdes em conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais
e reais), desigualdades, divisibilidade, fatoracdo, razbes e proporgdes, porcentagem e
juros, relagdes de dependéncia entre grandezas, sequéncias e progressoes, principios de
contagem.

Conhecimentos geométricos: caracteristicas das figuras geométricas planas e espaciais;
grandezas, unidades de medida e escalas; comprimentos, areas e volumes; angulos;
posicdes de retas; simetrias de figuras planas ou espaciais; congruéncia e semelhanga de
tridangulos; teorema de Tales; relagdes métricas nos tridngulos; circunferéncias;
trigonometria do angulo agudo.

Conhecimentos de estatistica e probabilidade: representacéo e analise de dados; medidas
de tendéncia central (médias, moda e mediana); desvios e variancia; nogbes de
probabilidade.

Conhecimentos algébricos: graficos e fungdes; funcdes algébricas do 1.° e do 2.° grau,
polinomiais, racionais, exponenciais e logaritmicas; equagdes e inequacdes; relagdes no
ciclo trigonométrico e fungdes trigonométricas.

Conhecimentos algébricos/geométricos: plano cartesiano; retas; circunferéncias;
paralelismo e perpendicularidade, sistemas de equacoes.

FiSICA

Conhecimentos basicos e fundamentais: nocbes de ordem de grandeza. Notacgao

Cientifica. Sistema Internacional de Unidades. Metodologia de investigagao: a procura de

regularidades e de sinais na interpretacao fisica do mundo. Observagdes e mensuragoes:
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representacdo de grandezas fisicas como grandezas mensuraveis. Ferramentas basicas:
graficos e vetores. Conceituagcao de grandezas vetoriais e escalares. Operagdes basicas
com vetores.

O movimento, o equilibrio e a descoberta de leis fisicas. Grandezas fundamentais da
mecanica: tempo, espaco, velocidade e aceleragdo. Relagdo historica entre forca e
movimento. Descricbes do movimento e sua interpretagéo: quantificagdo do movimento e
sua descricao matematica e grafica. Casos especiais de movimentos e suas regularidades
observaveis. Conceito de inércia. Nog¢ao de sistemas de referéncia inerciais e nao inerciais.
Nocao dinamica de massa e quantidade de movimento (momento linear). Forca e variagao
da quantidade de movimento. Leis de Newton. Centro de massa e a ideia de ponto material.
Conceito de forgcas externas e internas. Lei da conservagao da quantidade de movimento
(momento linear) e teorema do impulso. Momento de uma forga (torque). Condigbes de
equilibrio estatico de ponto material e de corpos rigidos. Forga de atrito, forca peso, forca
normal de contato e tragao. Diagramas de forgas. Identificagdo das forcas que atuam nos
movimentos circulares. Nocao de forgca centripeta e sua quantificacdo. A hidrostatica:
aspectos historicos e variaveis relevantes. Empuxo. Principios de Pascal, Arquimedes e
Stevin: condi¢des de flutuagao, relagao entre diferenca de nivel e pressao hidrostatica.

Energia, trabalho e poténcia: conceituagao de trabalho, energia e poténcia. Conceito de
energia potencial e de energia cinética. Conservagao de energia mecanica e dissipagao de
energia. Trabalho da forgca gravitacional e energia potencial gravitacional. Forcas
conservativas e dissipativas.

A mecanica e o funcionamento do Universo: forca peso. Aceleracao gravitacional. Lei da
Gravitacao Universal. Leis de Kepler. Movimentos de corpos celestes. Influéncia na Terra:
marés e variagoes climaticas. Concepgdes histéricas sobre a origem do universo e sua
evolugao.

Fendbmenos elétricos e magnéticos: carga elétrica e corrente elétrica. Lei de Coulomb.
Campo elétrico e potencial elétrico. Linhas de campo. Superficies equipotenciais. Poder
das pontas. Blindagem. Capacitores. Efeito Joule. Lei de Ohm. Resisténcia elétrica e
resistividade. Relagdes entre grandezas elétricas: tens&o, corrente, poténcia e energia.
Circuitos elétricos simples. Correntes continua e alternada. Medidores elétricos.
Representacdo grafica de circuitos. Simbolos convencionais. Poténcia e consumo de
energia em dispositivos elétricos. Campo magnético. imas permanentes. Linhas de campo
magnético. Campo magnético terrestre.

Oscilagdes, ondas, optica e radiacao: Feixes e frentes de ondas. Reflexdo e refracao.

Optica geométrica: lentes e espelhos. Formagao de imagens. Instrumentos épticos simples.

Fendémenos ondulatoérios. Pulsos e ondas. Periodo, frequéncia, ciclo. Propagacéao: relacao
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entre velocidade, frequéncia e comprimento de onda. Ondas em diferentes meios de
propagacao.

O calor e os fenbmenos térmicos: conceitos de calor e de temperatura. Escalas
termométricas. Transferéncia de calor e equilibrio térmico. Capacidade calorifica e calor
especifico. Condugéao do calor. Dilatagao térmica. Mudancgas de estado fisico e calor latente
de transformacgdo. Comportamento de gases ideais. Maquinas térmicas. Ciclo de Carnot.
Leis da Termodinamica. Aplicagdes e fenbmenos térmicos de uso cotidiano. Compreensao
de fendbmenos climaticos relacionados ao ciclo da agua.

QUIMICA

Transformagdes quimicas: evidéncias de transformagdes quimicas. Interpretando
transformacgdes quimicas. Sistemas gasosos: Lei dos gases. Equacgao geral dos gases
ideais, Principio de Avogadro, conceito de molécula; massa molar, volume molar dos gases.
Teoria cinética dos gases. Misturas gasosas. Modelo corpuscular da matéria. Modelo
atébmico de Dalton. Natureza elétrica da matéria: Modelo Atdmico de Thomson, Rutherford,
Rutherford-Bohr. Atomos e sua estrutura. Nimero atémico, nimero de massa, isotopos,
massa atdmica. Elementos quimicos e Tabela Periddica. Reag¢des quimicas.

Representacdo das transformacdes quimicas: férmulas quimicas. Balanceamento de
equagdes quimicas. Aspectos quantitativos das transformag¢des quimicas. Leis ponderais
das reacgbes quimicas. Determinacao de férmulas quimicas. Grandezas quimicas: massa,
volume, mol, massa molar, constante de Avogadro. Calculos estequiométricos.

Materiais, suas propriedades e usos: propriedades de materiais. Estados fisicos de
materiais. Mudangas de estado. Misturas: tipos e métodos de separagao. Substancias
quimicas: classificagcao e caracteristicas gerais. Metais e ligas metalicas. Ferro, cobre e
aluminio. Ligacbes metalicas. Substancias idnicas: caracteristicas e propriedades.
Substancias i6nicas do grupo: cloreto, carbonato, nitrato e sulfato. Ligagao ibnica.
Substancias moleculares: caracteristicas e propriedades. Substancias moleculares: Hz, Oz,
N2, Cl2, NHs3, H20, HCI, CH4. Ligacdo Covalente. Polaridade de moléculas. Forcas
intermoleculares. Relagao entre estruturas, propriedade e aplicagdo das substancias.

Agua: Ocorréncia e importancia na vida animal e vegetal. Ligac&o, estrutura e propriedades.
Sistemas em solugdo aquosa: solugdes verdadeiras, solugbes coloidais e suspensoes.
Solubilidade. Concentracdo das solugdes. Aspectos qualitativos das propriedades
coligativas das solugdes. Acidos, bases, sais e Oxidos: definicdo, classificacéo,
propriedades, formulacdo e nomenclatura. Conceitos de acidos e base. Principais
propriedades de acidos e bases: indicadores, condutibilidade elétrica, reagdo com metais,
reacao de neutralizagao.
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Transformagdes quimicas e energia: transformagdes quimicas e energia calorifica. Calor
de reacgdo. Entalpia. Equagbes termoquimicas. Lei de Hess. Transformagdes quimicas e
energia elétrica. Reagao de oxirredugao. Potenciais padrdo de reducgao. Pilha. Eletrdlise.
Leis de Faraday. Transformagdes nucleares. Conceitos fundamentais da radioatividade.
Reacdes de fissao e fusao nuclear. Desintegracao radioativa e radioisétopos.

Dinamica das transformacgdes quimicas: transformagdes quimicas e velocidade. Velocidade
de reacao. Energia de ativagdo. Fatores que alteram a velocidade de reacao: concentragao,
pressao, temperatura e catalisador. Transformagao quimica e equilibrio: caracterizagao do
sistema em equilibrio. Constante de equilibrio. Produto idnico da agua, equilibrio acido-base
e pH. Solubilidade dos sais e hidrélise. Fatores que alteram o sistema em equilibrio.
Aplicacéo da velocidade e do equilibrio quimico no cotidiano.

Compostos de Carbono: caracteristicas gerais dos compostos organicos. Principais
fungdes organicas. Estrutura e propriedades de hidrocarbonetos. Estrutura e propriedades
de compostos organicos oxigenados. Fermentacgao. Estrutura e propriedades de compostos
organicos nitrogenados. Macromoléculas naturais e sintéticas. Nogdes basicas sobre
polimeros. Amido, glicogénio e celulose. Borracha natural e sintética. Polietileno,
poliestireno, PVC, teflon, nailon. Oleos e gorduras, sabdes e detergentes sintéticos.
Proteinas e enzimas.

Relagdes da quimica com as tecnologias, a sociedade e o meio ambiente: quimica no
cotidiano. Quimica na agricultura e na saude. Quimica nos alimentos. Quimica e ambiente.
Aspectos cientifico-tecnoldgicos, socioecondmicos e ambientais associados a obtencao ou
producdo de substancias quimicas. Industria quimica: obtencdo e utilizagdo do cloro,
hidroxido de sédio, acido sulfurico, aménia e acido nitrico. Mineragao e metalurgia. Poluigao
e tratamento de agua. Poluicdo atmosférica. Contaminacao e protegao do ambiente.

Energias quimicas no cotidiano: petréleo, gas natural e carvao. Madeira e hulha. Biomassa.
Biocombustiveis. Impactos ambientais de combustiveis fésseis. Energia nuclear. Lixo
atdbmico. Vantagens e desvantagens do uso de energia nuclear.

BIOLOGIA

Citoplasma e nucleo. Divisdo celular. Aspectos bioquimicos das estruturas celulares.
Aspectos gerais do metabolismo celular. Metabolismo energético: fotossintese e
respiragdo. Codificacdo da informacado genética. Sintese proteica. Diferenciagcédo celular.
Principais tecidos animais e vegetais. Origem e evolugcdo das células. Nocbes sobre
células-tronco, clonagem e tecnologia do DNA recombinante. Aplicagdes de biotecnologia
na producao de alimentos, farmacos e componentes biolégicos. Aplicacdes de tecnologias
relacionadas ao DNA a investigacbes cientificas, determinacdo da paternidade,

investigagdo criminal e identificacdo de individuos. Aspectos éticos relacionados ao
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desenvolvimento biotecnoldgico. Biotecnologia e sustentabilidade.

Hereditariedade e diversidade da vida: principios basicos que regem a transmissao de
caracteristicas hereditarias. Concepgbes pré-mendelianas sobre a hereditariedade.
Aspectos genéticos do funcionamento do corpo humano. Antigenos e anticorpos. Grupos
sanguineos, transplantes e doengas autoimunes. Neoplasias e a influéncia de fatores
ambientais. Mutagdes génicas e cromossdmicas. Aconselhamento genético. Fundamentos
genéticos da evolugao. Aspectos genéticos da formagao e manutengao da diversidade
biologica.

Identidade dos seres vivos: niveis de organizagédo dos seres vivos. Virus, procariontes e
eucariontes. Autotrofos e heterétrofos. Seres unicelulares e pluricelulares. Sistematica e as
grandes linhas da evolugao dos seres vivos. Tipos de ciclo de vida. Evolugdo e padrdes
anatémicos e fisioldgicos observados nos seres vivos. Fungdes vitais dos seres vivos e sua
relacdo com a adaptagcdo desses organismos a diferentes ambientes. Embriologia,
anatomia e fisiologia humana. Evolugdo humana. Biotecnologia e sistematica.

Ecologia e ciéncias ambientais: ecossistemas. Fatores bidticos e abidticos. Habitat e nicho
ecolégico. A comunidade bioldgica: teia alimentar, sucessdo e comunidade climax.
Dindmica de populacdes. Interagdes entre os seres vivos. Ciclos biogeoquimicos. Fluxo de
energia no ecossistema. Biogeografia. Biomas brasileiros. Exploragao e uso de recursos
naturais. Problemas ambientais: mudangas climaticas, efeito estufa; desmatamento;
erosao; poluicdo da agua, do solo e do ar. Conservacgao e recuperacao de ecossistemas.
Conservacgao da biodiversidade. Tecnologias ambientais. No¢gdes de saneamento basico.
Nocodes de legislacdo ambiental: agua, florestas, unidades de conservagao; biodiversidade.

Origem e , métodos, técnicas e experimentagao. Hipoteses sobre a origem do Universo, da
Terra e dos seres vivos. Teorias de evolugdo. Explicagdes pré-darwinistas para a
modificacdo das espécies. A teoria evolutiva de Charles Darwin. Teoria sintética da
evolucdo. Selecao artificial e seu impacto sobre ambientes naturais e sobre populagdes
humanas.

Qualidade de vida das populagbes humanas: aspectos biolégicos da pobreza e do
desenvolvimento humano. Indicadores sociais, ambientais e econdmicos. indice de
desenvolvimento humano. Principais doencas que afetam a populagdo brasileira:
caracterizagdo, prevencao e profilaxia. Nogdes de primeiros socorros. Doencas
sexualmente transmissiveis. Aspectos sociais da biologia: uso indevido de drogas; gravidez
na adolescéncia; obesidade. Violéncia e seguranga publica. Exercicios fisicos e vida
saudavel. Aspectos biologicos do desenvolvimento sustentavel. Legislagao e cidadania.
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CONHECIMENTOS GERAIS

Observagao: na prova de Conhecimentos Gerais, além dos conteudos relacionados, serao
abordadas questdes sobre temas atuais, divulgados pela imprensa falada e escrita.

Diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade: cultura material e imaterial;
patriménio e diversidade cultural no Brasil. A Conquista da América. Conflitos entre
europeus e indigenas na América colonial. A escravidao e formas de resisténcia indigena e
africana na América. Histéria cultural dos povos africanos. A luta dos negros no Brasil € 0
negro na formacédo da sociedade brasileira. Histéria dos povos indigenas e a formacgao
sociocultural brasileira. Movimentos culturais no mundo ocidental e seus impactos na vida
politica e social.

Formas de organizagao social, movimentos sociais, pensamento politico e agao do
Estado: cidadania e democracia na Antiguidade; Estado e direitos do cidadao a partir da
Idade Moderna; democracia direta, indireta e representativa. Revolugdes sociais e politicas
na Europa Moderna. Formacgao territorial brasileira; as regides brasileiras; politicas de
reordenamento territorial. As lutas pela conquista da independéncia politica das colénias da
América. Grupos sociais em conflito no Brasil imperial e a construgdo da nacdo. O
desenvolvimento do pensamento liberal na sociedade capitalista e seus criticos nos séculos
XIX e XX. Politicas de colonizagao, migragao, imigragcao e emigragao no Brasil nos séculos
XIX e XX. A atuacéo dos grupos sociais e 0s grandes processos revolucionarios do século
XX: Revolugdo Bolchevique, Revolugdao Chinesa, Revolugdo Cubana. Geopolitica e
conflitos entre os séculos XIX e XX: Imperialismo, a ocupacéo da Asia e da Africa, as
Guerras Mundiais e a Guerra Fria. Os sistemas totalitarios na Europa do século XX:
nazifascista, franquismo, salazarismo e stalinismo. Ditaduras politicas na América Latina:
Estado Novo no Brasil e ditaduras na América. Conflitos politico-culturais pés-Guerra Fria,
reorganizagao politica internacional e os organismos multilaterais nos séculos XX e XXI. A
luta pela conquista de direitos pelos cidadaos: direitos civis, humanos, politicos e sociais.
Direitos sociais nas constituicbes brasileiras. Politicas afirmativas. Vida urbana: redes e
hierarquia nas cidades, pobreza e segregacao espacial.

Caracteristicas e transformacdes das estruturas produtivas: diferentes formas de
organizacao da producgao: escravismo antigo, feudalismo, capitalismo, socialismo e suas
diferentes experiéncias. Economia agroexportadora brasileira: complexo agucareiro; a
mineragao no periodo colonial; a economia cafeeira; a borracha na Amazénia. Revolugao
Industrial: criacdo do sistema de fabrica na Europa e transformacdes no processo de
producdo. Formacao do espaco urbano-industrial. Transformagdes na estrutura produtiva
no século XX: o fordismo, o toyotismo, as novas técnicas de produgéo e seus impactos. A
industrializagao brasileira, a urbanizacdo e as transformagdes sociais e trabalhistas. A
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globalizacdo e as novas tecnologias de telecomunicagdo e suas consequéncias
econdmicas, politicas e sociais. Produgdo e transformagcdo dos espagos agrarios.
Modernizagao da agricultura e estruturas agrarias tradicionais. O agronegécio, a agricultura
familiar, os assalariados do campo e as lutas sociais no campo. A relagdo campo-cidade.

Os dominios naturais e a relagao do ser humano com o ambiente: relagdo homem-
natureza, a apropriagdo dos recursos naturais pelas sociedades ao longo do tempo.
Impacto ambiental das atividades econémicas no Brasil. Recursos minerais e energéticos:
exploracao e impactos. Recursos hidricos; bacias hidrograficas e seus aproveitamentos. As
questdes ambientais contemporaneas: mudanga climatica, ilhas de calor, efeito estufa,
chuva acida, a destruicdo da camada de ozoénio. A nova ordem ambiental internacional;
politicas territoriais ambientais; uso e conservagao dos recursos naturais, unidades de
conservagao, corredores ecolégicos, zoneamento ecolégico e econdbmico. Origem e
evolucado do conceito de sustentabilidade. Estrutura interna da terra. Estruturas do solo e
do relevo; agentes internos e externos modeladores do relevo. Situagao geral da atmosfera
e classificagao climatica. As caracteristicas climaticas do territério brasileiro. Os grandes
dominios da vegetacgao no Brasil e no mundo.

Representacao espacial: projecdes cartograficas; leitura de mapas tematicos, fisicos e
politicos; tecnologias modernas aplicadas a cartografia.
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